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 1980-1985, студент, физический факультет, БГУ 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 2018- доцент кафедры физики полупроводников. 

 2003 – по наст. время , завед. лаборат., Кафедра физики полупроводников, 

Физический факультет, БГУ 

 1989-2003 старший лаборант, Кафедра физики полупроводников, Физический 

факультет, БГУ 

 1985-1989, инженер, Институт Радиационных проблем НАНА 

 1989- заведующий лабораторией кафедры физики полупроводников 

 Преподаваемые предметы: Механика, Молекулярная физика, Электричество, 

Оптика, Физика полупроводников, Оптоэлетроника. Автор 85 научных статей. 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Исследование физических свойств монокристаллов тонких пленок  

полупроводниковых соединений на основе элементов I-III-VI груп, а также  

изготовление сэндвичструктур, фотоэлектрических преобразователей, солнечных 

элементов на их основе. 
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